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FUSB3301 

USB Type-C コントローラー、モバイル充電器および電

源アダプター用 

特長  

 自律型 Type-C コントローラー 

 Type-C Version 1.1 をサポート 

 Source Mode 固定 

 低スタンバイ電力：ICC = 5 μA (typ) 

 VBUS スイッチコントロール 

 3 段階の標準 Type-C VBUS 電流レベル (900 mA, 

1.5 A, 3.0 A) をアドバタイズ 

 2 kV HBM ESD 保護 

 10 リード MLP パッケージ 

 VDD 動作範囲、3.0 V～5.5 V 

概要  

FUSB3301 は自律型 Source Mode 固定の Type-C コン

トローラーで、モバイル充電器および電源アダプター用

に最適化されています。USB Type-C 規格に従い 

CC1/CC2 経由でチャージャーからの充電可能な電流を

ブロードキャストし、有効な接続が確立されるまで 

VBUS スイッチがオンになるのを防ぎます。Type-C プ

ロトコルに基づいて最大 15 W までの充電に使用できま

す。FUSB3301 は待機時の消費電力が極めて低く、電

源アダプター PCB に適用可能な 0.5 mm ピッチ MLP 

パッケージで提供されます。 

アプリケーション  

 USB Type-C 電源ポート 

 モバイル充電器 

 電源アダプター 

 AC-DC アダプター 
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図 1. ブロック図 

 

注文情報 

製品名 トップマーク 動作温度範囲 パッケージ 梱包方法 

FUSB3301MPX NZ -40～85°C 10 リード、MLP、3 mm x 3 mm テープ & リール 
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応用回路例  
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図 2. 応用回路例 

ピン構成 
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図 3. ピン配置（上面透視図） 

ピン説明 

ピン# 名前 種類 概要 

1 CC1 入力／出力 Type-C コンフィギュレーションチャンネル 

2 NC1(1) NC 未使用 

3 NC2(1) NC 未使用  

4 NC3(1) NC 未使用  

5 HOST1 入力 内蔵プルアップ付きホスト電流選択ピン 

6 HOST2 入力 内蔵プルアップ付きホスト電流選択ピン 

7 SW 出力 VBUS ロードスイッチ制御用オープンドレイン出力 

8 GND 電源 グランド 

9 VDD 電源 電源 

10 CC2 入力／出力 Type-C コンフィギュレーションチャンネル 

注意： 

1. 未使用ピンはフローティング或いはグランド接続にします。 
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表 1. 接続状態表 

CC1 CC2 SW 概要 

NC NC HiZ 非アタッチ 

Rd NC L UFP (Sink) にアタッチ 

NC Rd L UFP (Sink) にアタッチ 

Rd Rd HiZ 非アタッチ 

Ra NC HiZ 非アタッチ 

NC Ra HiZ 非アタッチ 

Ra Ra HiZ 非アタッチ 

 

 

ホスト電流 

表 2. ホスト入力真理値表 

HOST2 HOST1 CC電流 (µA) ホスト電流 (A) 

GND / LOW GND / LOW 330 3.0 

GND / LOW フローティング / HIGH 180 1.5 

フローティング / HIGH GND / LOW 180 1.5 

フローティング / HIGH フローティング / HIGH 80 0.9 

 

Source アタッチ フローチャート 

 

Unattached SOURCE

Attach Detected for 

tCCDebounce?

Attached SOURCE
Not Attached for 

tPDDebounce?

YES

SW = LOW

NO

SW = HiZ

YES

NO

 
図 4. Source アタッチ フローチャート 
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絶対最大定格 

絶対最大定格を超えるストレスはデバイスに損傷を与える可能性があります。推奨動作条件を超えると装置が機能

しないまたは動作しない可能性があり、これらのレベルまでパーツにストレスを与えることは推奨されません。加

えて、推奨動作条件を超えた長期間のストレスは、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。絶対最大

定格はストレスの定格についてのみです。 

記号 パラメーター 最小 最大 単位 

VDD 電源電圧 -0.5 6.0 V 

VCCX ホストとして設定された場合の CC ピン -0.5 6.0 V 

TSTORAGE 保存温度範囲 -65 +150 C 

TJ 最大接合温度  +150 C 

TL リード温度（はんだ付け、10 秒）  +260 C 

ESD 

IEC 61000-4-2 システム ESD 
コネクタピン (VBUS、
CC1 & CC2) 

気中 15  
kV 

接触 8  

HBM（人体モデル）、JEDEC 

JESD22-A114 

コネクタピン (VBUS, CC1 & CC2) 4  
kV 

その他 2  

CDM（デバイス帯電モデル）、
JEDEC JESD22-C101 

全てのピン 1  kV 

推奨動作条件 

推奨動作条件表には、デバイスの実際の動作条件が定義されています。推奨動作条件は、確実に最適性能を引き出す

ために指定されています。フェアチャイルドでは、これらの条件以外での使用や、絶対最大定格に合わせて設計する

ことを推奨しません。 

記号 パラメーター 最小 標準 最大 単位 

VDD 電源電圧 3.0 5.0 5.5 V 

TA 動作周囲温度 -40  +85 C 

TJ 動作接合温度 -40  +125 C 

 

DC および過渡特性 

全ての標準値は TA=25°C における値です、特に記載のない限り。 

記号 パラメーター 

TA = -40～+85°C 
TJ=-40～+125°C 単位 

最小 標準 最大 

I80_CCX Source 80 µA CC 電流（デフォルト） HOST2=VDD、HOST1=VDD 64 80 96 µA 

I180_CCX 
Source 180 µA CC 電流 (1.5 A) HOST2=VDD、HOST1=GND または 

HOST2=GND、HOST1=VDD 
166 180 194 µA 

I330_CCX Source 330 µA CC電流 (3 A) HOST2=GND、HOST1=GND 304 330 356 µA 

zOPEN ディセーブル時の CC 抵抗 126   kΩ 

vRa-SRCdef CC ピン Ra 検出しきい値、VBUS デフォルト電流 Source  0.15 0.20 0.25 V 

vRa-SRC1.5A CC ピン Ra 検出しきい値、VBUS 1.5 A 電流 Source 0.35 0.40 0.45 V 

vRa-SRC3A CC ピン Ra 検出しきい値、VBUS 3 A 電流 Source 0.75 0.80 0.85 V 

vRd-SRCdef Rd 検出しきい値、デフォルト電流 Source (HOST2/1=VDD/VDD) 1.50 1.60 1.65 V 

vRd-SRC1.5A 
Rd 検出しきい値、1.5 A 電流 Source（HOST2/1=VDD/VDD または 

VDD/GND） 
1.50 1.60 1.65 V 

vRd-SRC3A Rd 検出しきい値、3 A 電流 Source (HOST2/1=GND/GND) 2.45 2.60 2.75 V 
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消費電流 

記号 パラメーター 条件 VDD (V) 

TA = -40～+85°C 

TJ=-40～+125°C 単位 

最小 標準 最大 

Istby 非アタッチ Source 

アタッチ無し、ホストピ

ン = VDD、GND、フロ

ート。 

3.0 ~ 5.5  5 20 µA 

Iattach 
アタッチ電流（ホスト電流を

除く） 

アタッチ有り、ホストピ

ン = VDD、GND、フロ

ート。 

3.0 ~ 5.5  10 15 µA 

 

タイミングパラメーター 

記号 パラメーター 

TA = -40℃ ~ +85°C 
TJ=-40℃ ~ +125°C 単位 

最小 標準 最大 

tCCDebounce CC 電圧検出から SWが LOWになるまでの時間 100 150 200 ms 

tPDDebounce 
CC 電圧が非検出になった状態から SW がハイインピーダン

スになるまでの時間 
10 15 20 ms 

 

IO仕様 

記号 パラメーター 条件 VDD (V) 

TA = -40～+85°C 

TJ=-40～+125°C 単位 

最小 標準 最大 

VOLSW SW Low 出力電圧 IOL=4 mA 3.0 ~ 5.5   0.4 V 

VILHOST HOST1/2 Low レベル入力電圧  3.0 ~ 5.5   0.3VDD V 

VIHHOST HOST1/2 High レベル入力電圧  3.0 ~ 5.5 0.7VDD   V 
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外形寸法 

 

 

図 5. 10 リード、MLP、3 mm x 3 mm 
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